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VDD=5V:

R.=4Q, Po=2.6W, THD+N<1%
R.=4Q, Po=3.1W, THD+N<10%
R.=2Q), Po=4.2W, THD+N<1%
R.=2Q), Po=5.13W,THD+N<10%
VDD=3.7V:

R.=4Q, Po=1.4W, THD+N<1%
R.=4Q, Po=1.7W, THD+N<10%
Ri=2Q, Po=2.28W, THD+N<1%
R.=2Q), Po=2.74W, THD+N<10%
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	音源的输入所对应的模拟地和芯片本身的模拟地必须单独走线，且走线远离干扰源，音频输入电阻 Ri 尽量靠
	负载采用 2 欧以上喇叭时要做好散热处理，保证它最高温度不超过 80 度。
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